UKD 621.382.2

NORMA BRANZOWA

ELEMENTY
POLPRZEWODNIKOWE

Diody typu DG 51, DG 52

BN-81
3375-29.04

Zamiast
BN-71/3375-15.02

Grupa katalogowa 1923

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg szczegdlowe

wymagania i badania dotyczgce germanowych diod przeiy-
czajgcych typu DG 51, DG 52 w obudowie szklanej do za-
stosowan profesjonalnych oraz w urzgdzeniach - 'wymagajg-
cych zastosowania elementdw wysokiej i bardzo  wysokiej
" jakoéci. Diody przeznaczone sg do pracy w ukladach prze-
laczajgcych Sredniej predkosci.
Kategoria klimatyczna wg PN-73/E-04550 dla diod:
- 55/070/10,
- 55/070/21,
- bardzo wysokiej jakoéci - §55/070/56.

- profesjonalnych

- wysokie) jakosci

2. Przyklad oznaczania

a) diod profesjonalnych:
DIODA DG 51 BN-81/3375-29.04
b) diod wysokiej jakosci:
DIODA DG 51/3 BN-81/3375-29.04
¢) diod bardzo wysokiej jakosci:

DIODA DG 51/4 BN-81/3375-29.04

3. Cechowanie diod powinno zawieraé nastepujgce dane:

a) oznaczenie typu - kodem literowo-cyfrowym (kierunek
odczytu zgodny z kierunkiem przewodzenia diody) lub al-
ternatywnie kodem kolorowym w postaci paska na obwodzie
obudowy od strony wyprowadzenia katody o kolorze:

- bragzowym dla DG 51,

- czerwonym dla DG 52,

b) oznakowanie dodatkowe dla diod wysokiej 1  bardzo
wysokiej jako$ci - na etykiecie opakowania; diody wysokiej
jakodci po oznaczeniu typu powinny mieé umieszczong cyfrg

3, a diody bardzo wysokiej jako$ci cyfrg 4 np. DG 51/4.

4. Wymiary i oznaczenie wyprowadzen diod - wg tabl. 1.

i rysunku.
Element kompletny Al - wg PN-72/T-01503.01.

Oznaczenie obudowy stosowane przez producenta - CE O1.

Tablica 1. Wymiary obudowy CE O1
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Zgloszona przez Naukowo-Produkcyjne Centrum Pélprzewodnikéw
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu’ Podzespotéw i Materiatéw Elektroniczaych
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5. Badania w grupie A, B, Ci D - wg BN-80/3373-29.00

B el

6. Wymagania szczegdlowe dotyczacd badan grupy A, 13,

CibD

a) badania podgrupy Al - sprawdzenie wymiardw: bz’

oD, Gi 12 - wg rysunku i tabl. 1,

b) badania podgrupv A2, A3, A4 i C2 - wg tabl. 2,

¢) badania podgrupy B, C i D - wg tabl. 3,

d) parametry elekiryczne sprawdzane w czasie i po ba-

daniach grupy B, C i D - wg tabl. 4,

@) liczno$é prébki w badaniach grupy C i1 D - 50 sztuk.

7. Pozostale postanowienia - wg BN-80/3375-29.00

Tablica 2. Parametry elektryczne sprawdzanc w badaniach podgrupy A2, A3, A4 i C2 (poziom II, II1, IV)

Wartosci graniczne
Kontrolowa- | Metoda po- Jed- .
Podgrupa . - . . : =
g Rodzaj badania ny parametr| miaru wg Warunki pomiaru ‘nost- DG 51 DG 52
badan
PN-74/ ka
T-01504 min | max | min | max
1 2 3 A 5 6 7 3 9 10
Sprawdzenie podsta- Up ark. 57 I ™ 5 mA V 0,4 1 0,4 1
A2 wowych parametrdw
c2 elektrycznych U, =1,5V - A - 8
.= R
IR ark. 56 HA
u, =10V - 3 - 15
R
8
1 " e ox IFM = 30 mA po ;
A3 _prjw SERs ST U =35V 0,5 us - 700 - 700
co rzgdnych parametréw ; ark. 59 RM
elektrycznych re : 5 - HA
Lpw= OmAL bo_ s - {0 | - | 150
v = 35 V H]
[’RM 35V
Sprawdzenie parame- U 10 v
AL tréw elektrycznych I ark. 56 R~ RA - 80 - 170
wt, =70°C . 7396
tamd = tamb~
Tablica 3. Wymagania szczegdlowe dla badad grupy B, C i D
Lp. Poﬁ:(‘;‘:za Rodzaj badania Wymagania szczegdlowe
1 3 4
1 |B1, Cl1 Sprawdzenie wytrzymalo$ci mechanicznej wypro- préba.Ub, obciazenie 2,5 N
wadzen
Sprawdzenie szczelnosci préba Ql, kondycjonowanie cieczy
2183 CY Sprawdzenie wytrzymailosci na : = .lki swobodne polozenie diody w czasie spadania: wyprowadze-
niami prostopadle do kierunku spadania
3 D4 Sprawdzenie wytrzymalosci na udary wielokrotne | mocowanie za obudowe
e e Sprawdzenie wytrzymalosci na nagle z'wiany tem- O~ o
5 R6, C6 Sprawdzenie odpornosci na narazenia elektryczne |wg PN-78/T-01515 tabl. 5, metoda f, warunki
obciaZzenia: napiecie wyjSciowe na transformato-
rze U". = 18 V, prad wyprostowany Io = 16 mA
6 |C2 Sprawdzenie parametréw elektrycznych wg tabl. 2
Sprawdzenie odpornosci na suche gorgco Yanih mie™ 76 °c
Sprawdzenie odpornosci na zimno tamd min = -DO %
7 1C3 Sprawdzenie masy wyrobu masa wyrobu - 0,2 g
Sprawdzenie trwalodci cechowania wg PN-78/T-01515 p. 5.3.0.1 a)




BN-81/3375-29.04

cd. tabl. 3
Podgrupa ; : . :
" ' z i
Lp badash Rodzaje badania Wymagania szczegdtowe
1 2 3 4
8 [C4 Sprawdzenie wytrzymaloséci na przyspieszenie kierunek prostopadly do osi diody, mocowanic ~u ‘
stale obudowe :
Sprawdzenie wytrzymalosci na udary pojedyncze
(dla poziomu jakosci I1)
mocowanie za obudowe
Sprawdzenie wytrzymatosci na udary wielokrotne
(dla poziomu jakosci 11111 IV)
Sprawdzenie wytrzymalosci na wibracje o stalej
czestotliwodci (dla poziomu jakosci 11)
mocowanie za obudowe
Sprawdzenie wytrzymatosci na wibracje o zmien-
nej czestotliwosci (dla poziomu jakosci 1111 IV)
9 1E5 Sprawdzenie wytrzymatosdci na cieplo lutowania temperatura kapieli 260 °c
10 |C7 Sprawdzenie wytrzymalosci na zimno tstg min= -5 °c
o
11 |C8 ) S]iayd‘zenie wytrzymatosci na suche goragco tstgmax = 70 C
12 |C10 Sprawdzeniec wymiardéw wg rys. 1i tabl. 1
13 |D1 Sprawdzenie odpornosci na niskie cis$nienie temperatura narazenia 25 Ay
atmosferyczne
14 |D4 Sprawdzenie wytrzymalosci na pleéi brak porostu plesni po badaniu
15 |D5 Sprawdzenie wytrzymatoéci na mgle solng polozenie drody dowolne

Tablica 4. Parametry elektryczne sprawdzane w czasie'i po badaniach gripy '& C i D {(poziom I1, II1i 1V)

[nformac)e dodatkowe

| Wartoséci graniczne
5 i z ]ed_
Oznaczenie | Metoda pomiaru wg " ‘ Podgrupa .
LP- | sarametru PN-74/ T-01504 Wakrgrkl pamisy badaf . DG 31 DG 52
min max |min |max
| 2 3 4 5 6 7 8 9 10
UR =10V B4, B5, B6,
t 25 OC Cl, CA, CS, nA * 14 - 30
o Cc6, C8
1 i ark. 56
UR =10V c2
80 - 170
tamb =70 OC e %
IF = S mA_ B3, BA, BS,
B6, C1, C4,
] ] 0 O 1
bt = 25 OC s, C6,,C7. A4 S Lyl 4 |1,
Q
2 UF ik, 57 C8, C2, Di
IF =5 mA
tamb =-55 °c = ¥ - 1,5 - |15
KONIEC




£ Informacje dodatkowe do BN-81/3375-29.04

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme - Naukowo-Produkcyj

ne Centrum Pdlprzewodnikéw, Warszawa.

2, lstotne zmiany w stosunku do BN-71/3375-15.02

a) zmieniono postanowienia normy za zgodnoéé z BN-80/

3375-29.00,
b) wprowadzono nowg rozszerzong klasyfikacje jakoscio-

wq dzielgcq diody na trzy poziomy jakosciowe.

3. Normy zwigzane

PN-73/E-04550 Wyroby elektrotechniczne. Préby s$rodo-

wiskowe

PN-72/T-01503.01 Elementy pdlprzewodnikowe. Zarysy i

PN-75/T-01504.56 Diody. Pomiar pradu wstecznego I'R

PN-75/T-01504.57 Diody. Pomiar napiecia przewodzenig

Up

PN-75/T-01504.59 Diody. Pomiar czasu ustalania sie pra-
du wstecznego t,,. po przetaczeniu impulsowym
PN-78/T-01515 Elementy pélprzewodnikowe. Ogdlne wy-
magania i badania. Postanowienia ogdlne
BN-79/3375-29.00 Diody przelgczajace. Wymagania i ba-
dania. Postanowienia ogdlne
4. Symbol KTM wyrobu
DG 51 - 1156131901002
DG 52 - 1156131902003

wymiary. Element kompletny Al 5. Wartoéci dopuszczalne - wg tabl, 1-1.

TablicaI-1
Jed Wartoéci dopuszczalne
Oznaczenie - |
e parametru el nostka - 25% " > 25 %
: , amb amb
1 2 ' 3 4 | 5 6
1 URM Szczytowe napigcie wsteczne (f==50 MHz) .V 35 &
2 Uy Napiecie wsteczne | v 33 -
25
3 1 Prad przewodzenia ) mA 35 z 35
F amb
4 IFM Szczytow?d prad przewodzenia mA 150 s
y 25
5 1 Sredni prad wyprostowany mA 16 7 - 35
0 amb
6 IFSM Niepowtarzalny szczytowy prad przewodzenia , mA 200 -
. . - ,
7 tstg Temperatura przechowywania C -55, ..., +70
" o
8 t; | Temperatura zlgcza & 75
o
g b Temperatura otoczenia w czasie pracy C -55 e +70
6. Dane charakterystyczne - wg rys. [-1 : 1-4 na str. 5 i tabl, 1-2.
Tablica [-2
Typ
i Jed-
Lp. Camnacsenie Nazwa parametru Warunki pomiaru no- DG 51 DG 52
parametru
stka
min | typ max | min |typ max
1 2 3 A 5 6 7 8" 9 10 11
1 U Napiecie przewodzenia IF = 5mA \' 0,4 | 0,8 1 0,4 10,85 1
= - - 8
2 IR Prad wsteczny UR 1,5V bA 1,5 4 2
UR =10V - 3 7 - 5 15
1 = 30 mA 0
Prad ustaienia sie cha- SN po 0,5 s - b 700 - - 70
. URM =35 ¥
3 ; rakterystyki wstecz- pA
rr nej 1 - 30mA y
FM o J po 3,5 us - - 1150 - - 150
URM_ 35V




Informacje dodatkowe de BN-81/3375-29.04 5
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Rys. I-2. Prad wsteczny w funkcjt  napigcia  wstecznego Rys. [-4. Prgd wsteczny w funkcji  napigeia  wsteczuego
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i temperatury IR Lf(UR 1 ta.mb)



